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Optische Positionssensoren
Oie untecteilten optischen Positionssensorem SP 116, SP 117 und SP 123 sind in S5i-Planartechnologie

gefertigt und haben ein Triigerstreifen-Plastgehluse. Der unterteilte optische Positionssensor SF 124
ist in Si-Epitsnie-Plesnertechnolopie gelertigt und hat sin Metall-Glas-GehBuse. Sie eignen sich [lr
Dioden- und Elementbetrieb, weisen ein nledriges Dunkelstromnivesu auf wnd sind durch ein geringes
Ubersprechen gekennzeichnet.

Einsatzgebiete sind die MeB=-, Stever- und Regelungstechnik, insbesondere Nachlaufstewerungen, Ksnten-
fiihrungen sowle Weg- und Winkelsbtestungen.

Grenzwerte

Kurzzelchen min. [ TE Einheit
Sperrglelchspannung ”R
P o= -25.,.70 % 25 v
Verlustleistung Ftru
5P 1lé 75 mi
5 123 75 mh
aF 117 1] mi

5P 124 100 mu



Fortsetzung
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Spektrale
Empfindlichkeit %ﬁ
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Fortsetzung -
Kurzzelchen aln, typ- max . Einheit
Laterele Inhomogenl-
tit der Fotostromemp-
findllichkelt S5(L)  ypp - 3 5 %
& .
UR = 20 W
Hormlichtart &, Licht-
fleckdurchmesser 50 pm
Ubersprechen Ipy
. 100 - 2 5 5
L7 .

1) ja Teilfldche bzw. Teildiode

2) gemessen mit Normlichtact A nach TGL 37363 in Richtung

der "geometrischen Achse
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Bild 1: Malbild SF 116 - Differenzfotod)ode
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Bild 4: MaBblld 5P 124 - Krels-
Kralsringfotodloda

fild 3: MaBblild SP 123 - Krels-Kreisrinpfotodlode
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Bild 5: Relstive spektrale Empfindlichkelt
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Bild &: Homogenitit der Empfjindllichkeit
8) SP 116 b) 5P 117
c) 5 123 d) 5P 124

d)



Die nden Datenblatier dienen
ich dad Information!

Es konnen daravs kmine Lefermog-

lichksiten oder Produkbionsverting-

hehkgtan sbgeleitet wardan

Anderungen im Sinne des techni

schan Fortschitts sind vorbehalten
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